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10GHz  RX感度調整

Drain to Source Voltage : 4v  IDSS (VDS = 2 V) : 40mA

運用テスト2021.x.xx AM8:00～

9.8G 3D Lo Amp 59×34  2021.04

8
O
U
T

C+

C-

1

0.5t_8.96G_40

0

24G_No.1 Rx Mix Amp 60×35
OUTIN

24G_TX Mix Amp 73×39

OUT IN

バンド切替

44×40　バンド・ラッチコントロール
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Drain to Source Voltage : 4v  IDSS (VDS = 2 V) : 40mA
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24G_TX Mix Amp 73×39
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24.00GHz  
λ: 7.60mm
1/4λ: 1.9mm
5/8λ: 4.75mm
3/4λ: 5.7mm

24G_No.4 Rx Mix Amp 60×35

OUT
IN

SG:4.003333GHz(+AMP.小/60mA+キャビティーBPF 24G)
SG OUT : -28.2dB  S:9dB Total:536mA
Lo : 3,790.020MHz  IF TS-2000 : 1,280.090MHz  
周波数の変化：起動時1,280.020～安定時1,280.090MHz
(約2時間後は1,280.125MHz)※1,279.980MHz Loキャリア有り

ユニット調整2021.7.23 AM10:00～

24.02GHz OUT : +5dB / G.T Power
Total:536mA
Lo : 3,790.020MHz  IF TS-2000 : 1,280.090MHz  

ユニット調整2021.7.28 AM11:00～
D.Rの25⇒18Ωに変更�
24.02GHz OUT : +5dB / G.T Power
Total:536mA
Lo : 3,790.020MHz  IF IC-910 : 1,280.083MHz  

ユニット調整2021.8.6 AM14:00～

ユニット調整2021.7.29AM9:00～

SG:2.402G & 4.003333G & 4.804GHzの3箇所で確認
(+AMP.小/60mA+PCB.BPF 24G)
SG Out 4.804G : -18.2dB  S:9dB Total:552mA
Lo : 3,790.020MHz  IF IC-910 : 1,280.100MHz  

ユニット調整2021.08.06AM10:00～

9月末に羽黒山とテストし感度NGでIF回路の全面変更と再調整

S:9dB = SG:2.402G / -22.1dB & 4.003333G / -19.1dB  
S:7dB = 4.804G / -14.5dB Total:531mA
(SG:MT8221B+AMP.小/≒61mA+PCB.BPF 24G) 

D.Rを200Ω追加100⇒50変更しパイロット信号缶入りで調整
でS:+60dB
S:9dB = SG:2.402G / -16.6dB & 4.003333G / -17.5dB  
S:7dB = 4.804G / -5dB Total:527mA
(SG:MT8221B+AMP.小/≒68mA+PCB.BPF 24G) 

ユニット調整2021.10.05AM10:00～
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Total :527mA

51Ω

24GHz  RX感度調整
（ケース内アンテナに接続）

パイロット信号の缶入で調整し、最後に
2.402&4.003333&4.804GHzでレベルをチェック。

バイアス回路とケース一部に吸収材
24.02GHz OUT : +5dB / G.T Power
Total:604mA
Lo : 3,790.020MHz  IF IC-910 : 1,280.083MHz  

ユニット調整2021.8.7 AM14:00～
9月末に羽黒山とテストし出力NGでIF回路の全面変更と再調整
24.02GHz OUT : -33dB (20G_T.V+Sp.An)&-50dB(+PCB_BPF)

G.T_Pow：+8.3dB & +4.5dB(+PCB_BPF)
Total:588mA  IF TR-50/1W : 1,280.080MHz  

ユニット調整2021.10.05 AM14:00～

送・受切替
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RX_TX切替 67＊47

送・受切替

+12v

+ +5v

RX_TX切替 80＊47
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リレーG5Y/900MHzにつきロス大
1.28GHzで4dB以上のロス

送・受切替
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RX_TX切替 67＊47
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S:9dB = SG:2.402G / -26.5dB & 4.003333G / -19.2dB  
S:7dB = 4.804G / -21dB Total:281mA
(SG:MT8221B+AMP.小/≒68mA+PCB.BPF 24G) 

1号機ユニット調整  RX  2021.10.04 AM16:00～

TX  2021.10.05 AM16:00～
24.02GHz OUT : -31dB (20G_T.V+Sp.An)&-51.8dB(+PCB_BPF)
G.T_Pow：+7.3dB & +4.5dB(+PCB_BPF)
Total:332mA  IF TM-455/0.1W : 435.050MHz  

※下記のPCBのパターンには最終のスタブ情報は反映されていません。
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